
SG442A/SG442 低功耗 JFET 输入双运算放大器 
 

概述 
    SG442 低功耗双运算放大器提供了很多与工业标准 SG1458 同样的交流特性，却大大

地改善了 SG1458 的直流特性。放大器具有与 SG1458 同样的带宽、转换速率和增益（10k
Ω负载）而电源电流仅为 SG1458 的十分之一。此外，SG442 匹配良好的高压 JFET 输入

级，使输入偏置电流和失调电流比起 SG1458 降低 10000 倍。仔细的布局设计和内部的修

正保证了非常低的失调电压和失调电压漂移，作为一种低功耗的放大器，SG442 还具有极

低的等效输入噪声电压。 
    SG442的管脚与SG1458兼容，使得在很多应用中功耗马上能降低10倍，应当把SG442
用在重点考虑低功耗和优良电特性的地方。 
 
特点 

·SG1458 电流的 1/10：400μA（最大） 
·低的输入偏置电流：50pA（最大） 
·低的输入失调电压：1mV（最大） 
·低的输入失调电压漂移：10μV/℃ 
·高的增益带宽：1MHz 
·高的转换速率：1V/μs 
·低功耗下有很低的噪声电压：35nV/ Hz  
·低的输入噪声电流：0.01pA/ Hz  
·高输入阻抗：1012 
·高增益（VO = ±10V，RL = 10k）:50k（最小） 
 

绝对最大额定值：（注 1） 

                                           SG442A                 SG442 
电源电压                               ±22V                  ±18V 
差模输入电压                           ±38V                  ±30V 
输入电压范围（注 2）                   ±19V                  ±15V 
输出短路持续时间（注 3）                连续                   连续 

                                           H 型封装               N 型封装 

Tj（最大）                              150℃                  115℃ 
θjA（典型） 
       （注 4）                         65℃/W                114℃/W 
       （注 5）                         165℃/W               152℃/W 
θjC（典型）                            21℃/W 
工作温度范围                          （注 5）                （注 5） 
存储温度                               -65℃≤TA≤+150℃ 
引线温度（焊接，10s）                  260℃ 
ESD 公差                               规定额定值 
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外引线排列：（顶视） 

 

 

 

电路原理图 

 

 

 

                           1/2 SG442 的电原理图 

 

典型接线 
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直流电特性：（注 7） 
 

SG442A SG442 
参     数 条      件 

最 小 典 型 最 大 最 小 典 型 最 大
单 位

Rs = 10kΩ，   TA = 25℃  0.5 1.0  1.0 5.0 MV 
输入失调电压VOS

全温范围      7.5 mV 

输入失调电压平均 

温度系数△VOS/△T 
Rs = 10kΩ  7 10  7  μV/℃

TJ= 25℃  5 25  5 50 pA 

TJ = 70℃   1.5   1.5 nA 输入失调电流IOS
Vs = ±15V， 

（注 7、8） 
TJ = 125℃   10    nA 

TJ= 25℃  10 50  10 100 PA 

TJ = 70℃   3   3 nA 输入偏置电流IB
Vs = ±15V， 

（注 7、8） 
TJ = 125℃   20    nA 

输入电阻RIN TJ = 25℃  10
12   10

12  Ω 

Vs=±15V，   VO =±10V

RL=10kΩ,     TA = 25℃ 

50 

 

200 

 
 

25 

 

200 

 
 

V/mV

 大信号电压增益AVOL

全温范围 25 200  15 200  V/mV

输出电压幅度VO Vs=±15V，RL=10kΩ ±12 ±13  ±12 ±13  V 

输入共模电压范围VCM  ±16 
+18 

-17 
 ±11 

+14 

-12 
 

V 

V 

共模抑制比 CMRR Rs ≤ 10kΩ 80 100  70 95  dB 

电源电压抑制比 PSRR （注 9） 80 100  70 90  dB 

电源电流IS VO = 0V, RL = ∞  300 400  400 500 μA 

 
交流电特性：（注 7） 
 

SG444A SG444 
参      数 条      件 

最 小 典 型 最 大 最 小 典 型 最 大 
单 位 

放大器与放大器的耦合 
f = 1Hz～20kHz 

TA= 25℃ (折合到输入) 
 -120   -120  dB 

转换速率 SR Vs=±15V,    TA = 25℃ 0.8 1  0.6 1  V/μs 

增益带宽积 GBW Vs=±15V,    TA = 25℃ 0.8 1  0.6 1  MHz 

等效输入噪声电压 en 
TA = 25℃,    Rs=100Ω 

f = 1kHz 
 35   35  nV/ Hz

等效输入噪声电流 in TA = 25℃,    f = 1kHz  0.01   0.01  pA/ Hz

 

注 1：绝对最大额定值指的是超过它可能出现器件损坏的极限值。工作的额定值指的是在这种情况下有功

能，但不能保证给定特性的极限值。 

注 2：若不另作说明，绝对最大负输入电压等于负电源电压。 

注 3：放大器的任一个输出端都能无限期地对地短路。然而，不应同时使一个以上的输出端同时短路，因

为这样将会超过其最大结温。 

注 4：所给的值是在沿轴向作用的 400 英尺/分气流的情况下。 
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注 5：所给的值是指在静止的空气流的情况下。 

注 6：这些器件既适用于 0℃≤TA≤70℃商用温度范围，又适于-55℃≤TA≤+125℃军用温度范围，温度范

围是位置在器件号码的封装型号前指定的。“C”指的是商用温度范围，而“M”指的是军用温度范

围。军用温度范围只能用“H”型封装。 

注 7：若不另作说明，该规范在全温范围内适用，对于SG442A VS = ±20V，而对于SG442，VS = ±15V。

VOS、IB和IOS是在VCM = 0 的条件下测量的。 

注 8：输入偏置电流是结的漏电流，结温Tj每增加 10℃，它大约增加一倍。由于有限的生产测试时间，测

量输入偏置电流与结温有关。在正常工作情况下，由于内部功耗PD的结果，结温要上升到环境温度

以上。TJ= TA+θjAPD，其中θjA是由结到环境的热阻。如果要使输入偏置电流保持在最小值，建议

使用散热器。 

注 9：按照通常的作法，电源电压抑制比是用使两个电源的幅度从±15V 到±5V（对于 SG442）以及从±

20V 到±5V（对于 SG442A）同时增加或同时降低的方法测量的。 

注 10：SG442MH 的军用规范参见 RETS442X。 
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